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Ugierung 



jrgeiTui onto 

. • T =,„»t fur eina Kathodenzerstaubungsanlage 

Bei einam Target fur eina ™" . phasendia- 

aus einer hexagonale 
gramm bei Betriebstemperatur jta ^ 

? h aso aufweist mit M^"^ «L? hexagonale 

die Sumnne aHar we.tere n Phasen hsen {0001 ) 

eT^^zurTargetebe- 
na ausgeriohtet sind. 
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Die fol 9 anden Angaban sind don vom 



Anmelder eingoreichten Unterla 9 en entnomman 
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Beschreibung 

Die Erfindung berth ein Target «r eine 
rung.derenPhasendiagrammbe,^ Pha senanteil mit den 

Beim Kathodenzerstauben werd en » r «n Magnetfeld ausbildet, 

tzrztasss? ^^P^Ei'd?^ ober dem d,s ta * 

^^^^ 

erschwerendie Magnetron-Kathodenzerstaubung. Kathodenzerstaubungsanlagen beschrieben, bei 

In der DE 38 19 906 ist ein Target aim E.nsatz in ^^^^^S\)^«^lVu senkrecht zur 
dem der magnetische Felddurchgriff durch das E^^^^K^SSi^ einen besseren Ausnut- 
Targetnacheerreic^ 

zungsgra Ides Targets erzielt Nach ^ » 1^^^^ ^ n ^ ^ ^e,. 

mung bei Temperaturen unter 400 C erreictit t£ zeigw : su-n, h durchzufdhren ist, da diese 
weis! in der magnetischen Datenspeicherung emgesetzten e ^^rd ese Kaltverformung starke Span- 
Legierungenzur Riflbildung be. der ^^^^^^^M^ Flatten efschwert wird. 

entwickeln, bei dem die hexagonale (0001) - F^rtextm ? achsensenkrechtzurT argetoberfla- 
kornstruktur eingestellt wird, wobei die Lb^< * ° SSSS^SSeiteverhtftnis mindestens 2 

LTbttr F We^ «* — ais eo% Gewichtsanteil 

^usrichtung der Gunner senkrecht zur ^^^SS^^^SS^^ 
metallische GieBform benutzt wird, m ^ aufr £^^b2oSrtHis 5 zu 1 gegossen werden konnen. 
mindestens 5 zu 1 und einem daB die Erstarrung 

Dabei ist far ^^^^^^^iSS^^ Plattenmitte erfolgt AnschlieBend werden 

£e^g^ 

h«i0gew»teten Oder Te ^^}^^.JEf^^^^r^lK^^^^^^^& an ^ s lutaeten. 
und deren Herstellung nSher erlautern: 
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einer Kathode mit Permanentmagneten unmittelbar Ober der 

BieReferenztargetswurdenana^ 

olwine Leeierungder Zusamraensetzung Co75CrU^^°'" J, 400 x 20 0 x 24 mm abgegossen. Die 
M Als Referenzprobe wurden 2 Muck uo/ a^i 

Herstellverfahretiangewandt wurde: Referenztarge ts wurden analog zu den erfindungsgemaBen 

VIM-GuB, HeiBwalzen, Reknstal isierea D^J^^&g,, inT abeUe 2 zusammengefaBL 

Beta V e , B ,e,ch d.r WM » *. -;EB^^5'Sr, 

i /- 7«rri^Pti2istdurchdasextremharteundsprode 

^eidenProbenderinTab^^ 

Tareetmaterial eine Kaltverformung gemaB D & * " ^ ™ -j ^ Gefflgestruktur wie m der Gruppe a) 
Ssetzung zeigt sich ganz deutUd, der ™g£g£$$fi& »r Targetebene sind h.er ganz erheb- 



TabeUe 1 

Zusan^nsetzungj Dictej f££^™ j para ntTz. target 



Gefugebeurteilung 



[atomZ] 

a) co83Crl7 
Co83Crl7 
Co83Crl7 



j[nm] 



[k&./m] 



b)_ Co83CrJ-7 
CoB3Crl7 
Co83Crl7 




|erfindungsgem.| 



48 

37,5 
20,5 



|saulenatruktur, 
| senkrecht zur Tax- 
(getoberflache 



j Schmieden + 
|heiBwalzea + 
| refcristalli- 
sieren 



43,5 
32,5 
12,0 



Jisotrope Koraver- 
jteilung 
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Tabelle 2 



Zusammensetztmg ] 

5 • ' 


Dickie I Herstellver- 1 
| fair en. 1 

1 — ! 


Max.Magnetfelddurchgriff 
parallel z. Target 

flA/m] 


J GefOgebeurteilung | 
| { 

1 ~ 

I | 


[atomZ] 

a) Co75CrlSBtl2 
C0750tl3Stl2 


[ * 
1 6 


1 

-+- 

J erfindungsS 621 - 

1 
1 


40 
28 


|Saulen»truttttr, I 
|senlcrecbt Mir Tw> I 
| getoberflacb.e 1 


10 

•b) Co7SCrl3Ptl2 
Co75CEl3Stl2 


I 4 
I 6 


Jrefaistalll- 
Jsierea 


l 25 
i 16 


jisotrope Konwer- 1 
1 ! 


15 c) Co75Crl3BUL2 




jnicht mebr 
|kalt verform- 
jbar gemSB 
|DB 38 19 906 

i . . 
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Patentansprilche 

, Target far erne Kathodenzerstaubungsanlage ^^^SS^^^^S^ 
grlmm Li Betriebstemperatur des ^^^^5 hSS«Se PhascnanteU mit den hexagonalen 
fitter ist als die Summe alter werteren ^» ^Slus^tet ist.dad^^topn^^ 

f^Sichen eben und plattenfSrmig ausgebildet ist gekennzeichnet, daB das Target 

parallel voUuto ^ ,,„„„ ier Anprtche. <todaicb gek.raitl Anct, d.D dn Tuge. 
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